
首次发证日期：2011年04月13日     本周期发证日期：2026年06月03日     有效期至：2029年06月02日      

认证依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》 
声明： 

在 2023 年 3 月 27 日之前，证书由其他机构颁发 

获证组织应定期接受监督审核，每次监督审核合格后 CQC 将签发监督审核合格通知书，本证书必须与该通知书合并使用方可有效。 
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或中国质量认证中心官方网站 www.cqc.com.cn 上查询。 

地区代码：3200 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量管理体系认证证书 
证书编号：00126Q303394R201 

兹证明 
扬州扬杰电子科技股份有限公司 

统一信用代码:913210007908906337 

注册地址:中国江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区 

质量管理体系符合标准： 

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 
通过认证范围如下： 

功率模块和半导体分立器件的设计和制造；MOSFET 晶圆设计开发（覆盖的组织、场所和范围详见证书附件，本证书包

含 1 张子证书） 

生产地址：中国江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶西路 6号 

 



质量管理体系认证证书 
证书编号：00126Q303394R201  

扬州扬杰电子科技股份有限公司 
(附件) 

 

附件与相同编号的证书同时使用有效                                                       地区代码：3200 

 

序号 多场所名称 多场所地址 认证范围 备注 

1 扬州扬杰电子科技股份有限公司 
中国江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区

新甘泉西路 68 号办公楼 

功率模块和半导体分立器件的设计

和制造 
中心职能 

2 扬州扬杰电子科技股份有限公司 
中国江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区

荷叶西路 6 号 

功率模块和半导体分立器件的设计

和制造 
生产地址 1 

3 扬州扬杰电子科技股份有限公司 中国江苏省扬州市邗江区创业园中路 26 号 
功率模块和半导体分立器件的设计

和制造 
生产地址 2 

4 扬州扬杰电子科技股份有限公司 
中国江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区

高蜀北路 57 号 

功率模块和半导体分立器件的设计

和制造 
生产地址 3 

5 扬州扬杰电子科技股份有限公司 
中国江苏省扬州市汽车产业园新甘泉东路

56 号车间一一楼 

功率模块和半导体分立器件的设计

和制造 
生产地址 4 

6 扬州扬杰电子科技股份有限公司 
中国江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区

新甘泉西路 68 号生产厂房七 

功率模块和半导体分立器件的设计

和制造 
生产地址 5 

7 扬杰科技（无锡）有限公司 
中国江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号

A3 幢 18 层 1802 
MOSFET 晶圆设计开发 颁发子证书 
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